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摘要(译)

免疫传感器包括：基体（101），其具有保持被检体的检体保持部
（102）；与检体保持部（102）连通的被检体导入口（103）。 样品保
持部（102），干燥的第一试剂体（109）和干燥的第二试剂体
（110），所述干燥的第一试剂体（109）包含针对测试样品中所含的被
测定物质的抗体，所述干燥的第二试剂体（110）包含聚乙二醇。 在样
品保持部（102）中，第一试剂体（109）比第二试剂体（110）更靠近
样品导入口（103）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/792a3179-52cf-47e0-aab8-aa3a46b0ba99
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039230032/publication/JPWO2008038597A1?q=JPWO2008038597A1

